








































专利名称(译) 传感元件的隔离方法和装置
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代理人(译) 杨凯
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外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种装置，它包括设置在具有半导体表面的衬底(4)内或衬底(4)上的传感
器(2，39，40)阵列和用于将每个传感器与其相邻传感器相隔离的装置
(26，28，30，32，34，36，38或40)。在所述传感器是超声换能器元件
的情况下，以相邻换能器元件之间的沟槽形式提供声隔离，以降低声串
扰。可以用声衰减材料充填所述沟槽。在相邻换能器元件之间以半导体
结的形式提供电隔离，以降低电串扰。在一个实例中，通过在相邻换能
器元件之间的区域内进行离子注入来形成背对背pn结。这些类型的隔离
可以单独采用，也可一起采用。
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